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胶体二氧化硅光子晶体自组装机理及缺陷分析  
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摘要  通过改进Stober方法，严格控制反应条件合成了平均直径为238 nm、分布偏差约为5.7%的球形二氧化

硅单分散颗粒. 首次利用乙醇作为沉降介质，在重力场作用下制备了二氧化硅光子晶体. 提出了自组装方法生长光

子晶体的机理，并对缺陷形成原因进行了初步分析. 
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